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M a m  specifications of il High si^n^I purity RF si^n^l source, .̂re described. 

TH»s ne w  synthesized s/Qnzl source }s useful for u  RF  sî ns,! source, of Una,c.

1 ン 5 えが'，

R F コブォレネン卜の性能は， 錄形UQ速!!の安定性f イ餐賴竹£ 欠きく;i石 t ろ。高周撕f 号源に 

ゅノ一齟にノ周浚钗守*定度沪零获されるためノシン匕サイず等が用いられていゐ。孟たノこの佶芎の 

純度ノ ^ f c s s  Bイt相雑音は，fl定の錄度浐ダイ：r ミックk y ゾに釤蜇 t 与ん々。？らに/  hQ (Dキ 

?鳥規象I 铲定にかフ正磁に測芝するにはノ 高い分解I&も萝获てれろ

今回ノ この種なニーズを究;分/こ滿たすことのできる信号源としz, シンt 1；イス''ドイ1

晉発生器Iif1疑:したので氕の® 夢左雜介节る* M ( t 6 ^ A ゲン它サイス:ド信号発:生器は，出力固溪数: 

100kHz —  1 3 0 0 M H z 左かs：— 节る鉱苓翁号煢生 If Z、 Q■尸-： はよろ外部コントロール可能 

な高耗度信号漭でぁる, 翻 z 5 5 B 位招雑音特牲が優れ7 みつ，出/7周浚数夕2 0 M H z にみ'ぃんイ會 

f  ̂  5 i o k H z 才フ f c ット含で，一I 3 3祁。以下S 蓬成している < »

2. t な牲筋；

周满較簸涵 

分 雛  

最欠出力レべ;レ 

A M  /  F M 变鲷 

S S b 位招雑音

メモリ

ディブタ丨レ揮引可能 

肝 -ば m m

I ookHz 〜 I3oo MHz

1h i ( 6扣 M H s レ乂上で丨ブ分解能2 H2 ) 

f  1 7  d 5 m

外部 0。 F M で主z o o k H zまて-可能

一 ! 3 3 d B c 以 下 （S  ^ Z O  M H 3  , オフ亿ゃ/ 卜 10 k H z で
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